
ภาคผนวก ก. 
คาคงที่ทางฟสิกส 

 
ตารางที่ ก1 คาคงที่ที่ใชในวทิยานิพนธนี้ มีดังตอไปนี ้
 
     
   พารามิเตอร                   สัญลักษณ                                      คา                             หนวย 
________________________________________________________________________ 
คาคงที่ของแพลงค                                  h                                           6.63 x 10-34                      J.s 
ประจุอิเล็กตรอน                                     q                                           1.60 x 10-19                      C 
คาคงที่ของโบสตมานต                           k                                           1.38 x 10-23                      J/K 
เปอรมิติวิตีในสุญญากาศ                        ε0                                          8.85 x 10-14                      F/cm 
_________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข. 
ตารางมาตรฐานการวัดเครือ่งอิลลิปโซมิเตอร 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการวัด a-Si จากเครื่อง XRD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คามาตรฐาน a-Si จากเครื่อง XRD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวัด a-Si จากเครื่อง XRD  
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ภาคผนวก ง. 
ความสัมพันธระหวาง ปริมาณสารเจอื กับ ความหนาแนนอะตอม

สารเจือ กับ พลังงานการยิงฝงประจ ุ
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ภาคผนวก จ. 
ตารางความลึกในการยิงฝงประจ ุ
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ภาคผนวก ฉ  
ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพร 
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